DC/DC ménice prevadéji jednu uroven stejnosmérného napéti na jinou. Spinané DC/DC ménice pouzivaji FET spinac
a ulozny prvek nejprve k ulozeni energie; tu poté uvolni, aby bylo dosazeno pozadovaného vystupniho napéti. Nize jsou
uvedena béZna usporadani prepinact a uloZnych prvki nebo topologie.

éti se stejnou polaritou jako vstup. Dvojginny (poloviéni mistek)
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Jednoduchy snizujici obvod s jednim spinaéem (FET) formatoru, vystupnivykon az 500 W spolu s vySsi

adloznym prvkem (induktor). Vystupni kondenzator C energetickou Ucinnosti nez u topologie blokujiciho v

je potfebny k odstranéni vyznamného zvinéni vystupu. ménice. N

Synchronni verze nahrazuje D druhym spinacem FET.
Ref: http: com/applicatic ~supply-topology-buck/ S 2

o C,
https. /i € 1S/ -
Zvysujici nebo posilujici méni¢ L power-supply-topology-half/
D
—
Vour2Viy  Vour= VIN/(1-d)
Jednoduchy zvySujici obvod s jednim spinacim * * 7 M
Plny mustek

a tloznym prvkem. Vystupni kondenzator C vV, vV
o . - IN S C out V. =2% *d*(Ns/N
je potebny k odstranéni vyznamného zvinéni I our = N (Ns/Np)
vystupu. Synchronni verze nahrazuje D druhym _0O Q Robustnitopologie redukéniho ménice,
spinadem FET. et J_ podobné poloviénimu mistku, mdZe poskytnout

Vout vy3si nebo nizéi nez Vin. Casto se pouziva
v aplikacich s vy$8im vykonem, napt. pro nabijeni
elektromobilli a systémy obnovitelné energie.

SEPIC (jedno&inny ménié¢ s primarni
civkou)

Vour = d*V, /(1-d)
MiZe podle potfeby zvySovat nebo sniZovat a udr-

Zovat stélé vystupni napéti. Vout je pevné stanoveno
spinacim pracovnim cyklem. Lze pouZit vazané civky

pro Usporu mista na desce plognych spojti.

Blokujici méni¢
S+

Vour = VIN/ (1-d) . M

Jednoducha topologie s jednim tranzistorem, obvykle
Neizolované, pouzivana pro offline aplikace s nizkym vystupnim d

’ \Y/

vykonem (<100 W), jako jsou nabije&ky mobilnich IN Ly

Invertujici (bUCk-bOOSt) S D telefon(l. Pevné Vout je ur&eno transformatorem.
-O

Vo =-d*V, /(1-d)
Jednoducha topologie s jednim spinacim prvkem
a civkou. UdrZuje stabilni, ale invertované vystupni Ref: https: ications/p -supply-top ~flyback

napéti s ménicim se vstupnim napétim. Vystupni
kondenzétor C je potfebny k odstranéni vyznamného

zvInéni vystupu. .,
NébOJOVE Pumpy DC/DC meénice, které pouzivaji kondenzatory jako Ulozny prvek, se nazyvaji nabojové

pumpy. Jsou vhodné pro aplikace s nizkou spotiebou energie a obvykle se pouzivaji ke zvySeni nebo
invertovani vstupniho napéti. Mohou byt fazeny do kaskady, aby se ziskaly sudé nasobky nebo zlomky.

Cuk (vyslovuje se ,Chook")

Voyr =-d*V, /(1-d)
Topologie buck-dboost s invertovanym vystupnim
napétim a velmi nizkym zvinénim proudu. Lze pouZit

Nabojova pumpa zdvojujici
napéti

vazané civky pro Usporu mista na desce plosnych V= 2%V, - 2%V,
it in

out

spojti. Idedlni pro aplikace vyZaduijici stabilni plynuly
vystup z proménlivého vstupniho zdroje.

(kde V, je tbytek napétina diodach)

Pozndmka: Viystupni proud je trvaly a bez zvinéni

Izolované topologie
Doptedny m&ni& Invertujici ndbojova pumpa
S D 1 L Vour=Viy +2*V,

Vour =V, *d*(Ns/Np) = od Tr o B
MiZe poskytnout Vout vy$&i nebo niz&inez Vin a

. B " I ‘ wur (kde V, je tibytek napéti na diodéch)
elektrickou izolaci prostrednictvim transformatoru. VysSsi v b4 D, C VOUT (kde Vyje ubytek napétina dioddch)
vystupni vykon (obecné az 200 W) spolu s vyssi ener- IN 2
getickou Ucinnosti nez u topologie blokujiciho ménice. " c .
Ref: https: /Mmouser.comn ications/power-supply-topology-forward/ VWlouceni odpovédnosti: Tyto diagramy jsou pouze orientacni a nejsou ur&eny k implementaci jako kompletni pracovni névrhy.

Uvedené zjednodusené rovnice plati pro idealni ménice a neberou v tvahu ztraty, které mohou nastat v soucastech.
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